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  [발명의 명칭]

24면체상 규산질입자 및 그 제법

  [도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 의한 활성 아날사임(anaicime)입자 (시료 No. 1-4)의 X선회절도

제2도는 원료 아날사임형 제올라이트(시료 No. 1-0)의 ,X선 회절도

제3도는 원료 아날사임형 제올라이트를 철저하게 산처리한 것(시료 No. 1-7)의 X선 회절도

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

((((57575757) ) ) ) 청구의 범위청구의 범위청구의 범위청구의 범위

청구항 청구항 청구항 청구항 1 1 1 1 

아날사임에  특유한  x-선회절상을  가지며  또한  개개의  입자가  24면체  내지는  모퉁이가  둥굴게  된 
24면체  형상을  갖는  제올라이트  입자를  합성하는  공정과,  이  제올라이트를  산처리에  붙여  이  제올
라이트중의  Al2O3분  및  Na2O   의  최소한  일부를  제거하는  공정으로  이루어진  24면체  내지  모퉁이가 

둥글게 된 24면체의 형상을 갖는 규산질 입자의 제조법.

청구항 청구항 청구항 청구항 2 2 2 2 

제1항에  있어서,  아날사임형  제올라이트가  SiO2  49  내지  59중량％,Al2O3  21내지  25중량  ％,  Na2O  12 

내지  14중량  ％  및  H2O  7내지  10중량  ％의  산화물기준의  조성을  갖는  것을  특징으로  하는  규산질 
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입자의 제조법.

청구항 청구항 청구항 청구항 3 3 3 3 

제1항에 있어서, 산이 염산 또는 황산인 것을 특징으로 하는 규산질 입자의 제조법

청구항 청구항 청구항 청구항 4 4 4 4 

제1항에  있어서,  상기  제올라이트를  수성슬러리로  하고,  이것에  산을  첨가하여  산처리를  하는  것
을 특징으로 하는 규산질 입자의 제조법.

청구항 청구항 청구항 청구항 5 5 5 5 

제1항에  있어서,  산처리를  20  내지  100℃의  온도에서  하는  것을  특징으로  하는  규산질  입자의  제
조법.

청구항 청구항 청구항 청구항 6 6 6 6 

제1항에  있어서,  산처리를  제올라이트를  비정질화하는데  충분한  양의  Al2O3분  및  Na2O분이  제거되

도록 하고, 또한 규산질 입자가 비정질 실리카임을 특징으로 하는 규산질입자의 제조법.

청구항 청구항 청구항 청구항 7 7 7 7 

제6항에  있어서,  제올라이트중의  Al2O3분  및  Na2O  분당  1.5몰  당량  이상의  산을  사용하여  산처리를 

하는 것을 특징으로 하는 규산질 입자의 제조법.

청구항 청구항 청구항 청구항 8 8 8 8 

제1항에  있어서,  제올라이트중의  Al2O3분  및  Na2O분의  합계  몰수당  0.1내지  1,2몰당량의  산을  사용

하여  아날사임을  결정구조가  잔류하는  조견하에서  산처리를  하며  또한  규산질  입자가  활성아날사
임인 것을 특징으로하는 규산질 입자의 제조법.

청구항 청구항 청구항 청구항 9 9 9 9 

3성분  기준으로  SiO260내지  95중량％,  Al2O30.3내지  20중량％  및  Na2O0.02  내지  11중량％의  화학조

성과  아날사임에  특유한  X-선회절상  및  90％  RH  및  25℃의  분위기중  24시간의  조건으로  측정하여 
5내지  30중량  ％의  흡습량을  가지며  또한  개개의  입자가  24면체  내지는  모통이가  두울게  된  24면
체의  입자형상과  전자현미경법으로  측정하여  0.1내지  50㎛의  1차입경을  갖는  것을특징으로  하는 
활성아날사임.

청구항 청구항 청구항 청구항 10 10 10 10 

제9항에 있어서, 50 내지 500㎡/ｇ의 BET 비표면적을 갖는 것을 특징으로 하는 활성아나라임.

청구항 청구항 청구항 청구항 11 11 11 11 

제9항에  있어서,  1％고형분의  수성분산체로  했을  때,  4내지  8의  pH를  가지며  ??  고체산으로서의 
특성을 갖는 것을 특징으로 하는 활성아날사임.

청구항 청구항 청구항 청구항 12 12 12 12 

제9항에  있어서,  산강도  함수가  +4.8까지의  산량이  0.2  내지  1.0m-mol/ｇ인것을  특징으로  하는  활
성아날사임.

청구항 청구항 청구항 청구항 13 13 13 13 

제9항에  있어서,  파수  1000  내지  1130㎝
-1
에  Si(Al)O의  신축진동에  의거한  시프트피크를  갖는  적외

흡수 스펙트럼을 갖는 것을 특징으로 하는 활성아날사임.

청구항 청구항 청구항 청구항 14 14 14 14 

제9항에 있어서, .5이하의 1차 입경의 표준편차(6)를 갖는 것을 특징으로 하는활성아날사임.

청구항 청구항 청구항 청구항 15 15 15 15 

제올라이트의  산처리에  의해  얻어진  X-선  회절학적으로  실질상  비정질의  실리카로서,  개개의  입자
가  24면체  내지는  모퉁이가  둥글게  된  24면체의  형상을하고  있으며  또한  1차  입경이  0.1  내지  50
㎛의 범위에 있는 것을 특징으로 하는 비정질실리카.

청구항 청구항 청구항 청구항 16 16 16 16 

제15항에  있어서,  파수  900㎝
-1
 에  비정질  실리카에  특유한  적외흡수피크를  갖는  것을  특징으로  하

는 비정질 실리카.

청구항 청구항 청구항 청구항 17 17 17 17 

제15항에 있어서, 0.5이하의 1차 입경의 표준편차(5)를 갖는 것을 특징으로 하는 비정질 실리카.

청구항 청구항 청구항 청구항 18 18 18 18 
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제9항 기재의 활성아날사임으로 이루어진 것을 특징으로 하는 무기충전제.

청구항 청구항 청구항 청구항 19 19 19 19 

제15항 기재의 비정질 실리카로 이루어진 것을 특징으로 하는 무기충전제.

청구항 청구항 청구항 청구항 20 20 20 20 

제9항 기재의 활성아날사임을 함유하는 것을 특징으로 하는 전기점성유체.

※참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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